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(57) Abstract: Layered systems in prior art are inefficient at cooling an external hot gas. The inventive layered system (1) comprises 
^ an external porous layer (10), in which the pore walls (22) of the pores (25) have differing thicknesses. This improves the cooling 
W action by preventing too much heat from entering the layered system (1). 

S [Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



WO 2005/049312 Al 11111011111111111111101111 



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nichx anders angegeben, fur 
jede verfugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



Verofientlicht: 

— mit internal io nalem Recherchenbericht 



Zur Erkliirung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
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(57) Zusammenfassung: Schichtsysteme nach dem Stand der Technik weisen eine nicht effiziente Kiihlung gegen ein auBeres hei- 
Bes Gas auf. Das erfindungsgemaB ausgebildete Schichtsystem (1) weist eine auBere pordse Schicht (10) auf, wobei die Porenwande 
(22) der Poren (25) eine unterschiedliche Dicke der Porenwande (22) aufweisen. Somit kann die Kiihlung unter Schutz vor zu hohem 
Wanneeintrag fur das Schichtsystem (1) verbessert werden. 



